Curriculum vitae

Carmen Inés Ballesteros Pérez
Septiembre 2014



Apellidos: Ballesteros Pérez

1. DATOS PERSONALES

Nombre: Carmen Inés D.N.Il.:  2509718g

Fecha de nacimiento:30/11/1957 Sexo: M

1.1 SITUACION PROFESIONAL ACTUAL

Organismo: Universidad Carlos Ill de Madrid
Facultad, Escuela o Instituto: Escuela Politécnica Superior

Depto./Secc./Unidad estr.: Fisica

Direccién postal: Avda. Universidad 30, 28911 Leganés-Madrid
Teléfono (indicar prefijo, numero y extension): 91 624 9440

Fax: 91 624 8749

Correo electronico: balleste@fis.uc3m.es

Categoria profesional: Catedratica Universidad

Situacion administrativa: Plantilla
Dedicacion: tiempo completo

Titulacion Superior
Licenciado en Ciencias (Fisicas)

Doctorado
Ciencias Fisicas

1.3 FORMACION ACADEMICA

Fecha de inicio; 09-12-2009

Centro Fecha
Universidad Auténoma de Madrid 13/07/1979
Centro Fecha
U. Complutense de Madrid 6/07/1983

IDIOMAS (R = regular, B = bien, C = correctamente)

Idioma Habla
Francés B
Inglés B

2. ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO PROFESIONAL

Puesto

Lee Escribe
B B
B B

Institucion

Fechas

Prof. Ayudante

F. Ciencias Fisicas. Univ. Complutense de Madrid

1-11-79/30-6-83

Prof. Adjunto Interino

F. Ciencias Fisicas. Univ. Complutense de Madrid

1-7-83/13-6-86

Prof. Titular (C.Mater.&Ing.Metal.) F. Ciencias Fisicas. Univ.Complutense de Madrid 14-7-86/17-8-94
Prof. Titular (Fisica Aplicada) E.Politécnica Superior. Univ. Carlos Ill de Madrid 18-8-94/08-12-2009
Catedratico Univ (Fisica Aplicada) | E.Politécnica Superior. Univ. Carlos Ill de Madrid 09-12-2009/




3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

3.1 LABORATORIOS Y CLASES DE PROBLEMAS:

Laboratorio de Fisica General Il (Técnicas Experimentales I)
Facultad de Ciencias Fisicas. Universidad Complutense de Madrid
Cursos 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86

Laboratorio de Propiedades Mecanicas

Facultad de Ciencias Fisicas. Universidad Complutense de Madrid
Cursos 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85

Problemas de Fisica General para Biélogos

Facultad de Ciencias Bioldgicas. Universidad Complutense de Madrid
Curso 1983-84

Curso de Analisis Instrumental. Laboratorio de Técnicas de Microanalisis

Facultad de Ciencias Fisicas. Universidad Complutense de Madrid
29 de Abril a 18 de Junio de 1985

Problemas de Fisica del Estado Solido Il

Facultad de Ciencias Fisicas. Universidad Complutense de Madrid
Curso 1982-83

Laboratorio de Fisica (Electromagnetismo y Optica)
Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Il
Cursos: 1992-93.

Laboratorio de Fisica (Termodinamica)

Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Il
Cursos: 1992-93, 1993-94

Laboratorio de Fisica (Electromagnetismo y Optica)

Escuela Politécnica Superior. Ingenieria de Telecomunicacion. 1¢" curso Universidad Carlos IlI
Cursos: 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00.

3.1.1 MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LABORATORIOS DOCENTES

Laboratorio de Fisica (Electromagnetismo y Optica). Disefio y montaje de practicas
Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Il

Laboratorio de Fisica (Termodinamica). Disefio y montaje de practicas
Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Il

Laboratorio de Fisica (Electromagnetismo y Optica). Disefio y montaje de practicas
Escuela Politécnica Superior. Ingenieria de Telecomunicacion. 1¢r curso Universidad Carlos lI

Laboratorio de Microscopia Electrénica. Responsable del Disefio y montaje del Laboratorio.



Escuela Politécnica Superior. Curso de Doctorado/Master. En Ciencia e Ingenieria de Materiales Universidad
Carlos Il

Laboratorio de Microscopia Electronica de Barrido y Microanalisis por Rayos X. Disefio y montaje de
practicas
Escuela Politécnica Superior. Curso de Doctorado/Master. En Ciencia e Ingenieria de Materiales Universidad
Carlos IlI

Laboratorio de Fisica de Materiales Il. Responsable del Disefio y montaje del Laboratorio.
Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial 4° curso Universidad Carlos Il

3.2 DOCENCIA REGLADA. CURSOS

Fisica General para Bidlogos

Facultad de Ciencias Bioldgicas. 1¢ curso. Universidad Complutense de Madrid
Cursos: 1986-87, 1987-88, 1991-92

Microscopia Electrénica

Facultad de Ciencias Fisicas. Fisica de Mateirales 5° curso. Universidad Complutense de Madrid
Cursos: 1984-85, 1985-86

Fisica General Il (1 curso Quimica)

Facultad de Ciencias Quimicas. 1¢" curso. Universidad Complutense de Madrid
Curso 1988-89

Mecanica

Facultad de Ciencias Fisicas. 2° curso. Universidad Complutense de Madrid
Cursos: 1988-89, 1989-90

Fisica |

Escuela Politécnica Superior. Ingenieria Industrial. 1¢ curso. Universidad  Carlos Il de Madrid.
Cursos: 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99.

1999-2000, 2008-2009, 2009-2010

Mecanica y Termodinamica

Escuela Politécnica Superior. 1¢" curso. Ingenieria Técnica Industrial de Electricidad-Electrénica. Universidad
Carlos Il de Madrid. Coordinadora
Cursos: 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06,

Fisica de Materiales I

Escuela Politécnica Superior. 4° curso. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Il de Madrid. Coordinadora
Cursos: 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-2009, 2009-2010, , 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013

Caracterizacion de Materiales y Defectos

Escuela Politécnica Superior. 5° curso. Ingenieria Industrial. Universidad Carlos Ill de Madrid
Cursos: 2004-05, 2005-06, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

Physics |

Escuela Politécnica Superior. Grado bilinglie Tecnologias Industriales. 1¢" curso. Universidad Carlos Il de
Madrid.

Cursos: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014



3.3 CURSOS DE DOCTORADO-MASTER

Microscopia Electronica de Barrido y Microanalisis por Rayos x

Escuela Politécnica Superior. Doctorado/Master en Ciencia e Ingenieria de Materiales. Universidad Carlos |l
Cursos: 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-2006, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Microscopia Electronica de Transmision

Escuela Politécnica Superior. Doctorado/Mater en Ciencia e Ingenieria de Materiales. Universidad Carlos Il
Cursos: 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Caracterizacion Cristalografica, Microestructural y de Superficie de Materiales
Escuela Politécnica Superior. Doctorado/Master en Ciencia e Ingenieria de Materiales. Universidad Carlos |l
Cursos: 2005-06, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

3.4. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS. ACTIVIDAD DOCENTE NO REGLADA.

Curso de Analisis Instrumental. Laboratorio de Técnicas de Microanalisis
Facultad de Ciencias Fisicas. Universidad Complutense de Madrid
29 de Abril a 18 de Junio de 1985

Curso de Microscopia Electronica. Microscopia Electronica de Transmision, Aplicaciones en
Materiales.

Universidad de Vigo. Centro de apoyo cientifico técnico a la investigacion. C.A.C.T.I.

24-30 de enero de 1996.

Curso de aplicacion de la Microscopia Electronica de Barrido en Materiales.
Universidad Carlos Ill de Madrid. 26-30 de Mayo de 1997

XIV Curso de Histoquimica Vegetal. Localizacion de lones en la Célula Vegetal por Microanalisis de
Rayos x.
Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC. Madrid 20-24 de abril de 1998.

Curso de Microscopia Electrénica.
Universidad Carlos Il de Madrid. 29 de noviembre a 3 de diciembre de 1999.

Curso de Microscopia Electrénica en materiales.
Universidad Carlos Il de Madrid. 4-8 de noviembre de 2002.

Microandlisis de Rayos-X en Microscopia Electrénica de Barrido
Universidad Carlos Il de Madrid. 26-28 de septiembre de 2005

Microanélisis de Rayos-X en Microscopia Electrénica de Barrido
Universidad Carlos Il de Madrid. 26-68 de septiembre de 2007

Microanélisis de Rayos-X en Microscopia Electrénica de Barrido
Universidad Carlos Il de Madrid. 23-25 de septiembre de 2009

Microanalisis de Rayos-X en Microscopia Electrénica de Barrido
Universidad Carlos Il de Madrid. septiembre de 2011



Microanalisis de Rayos-X en Microscopia Electrénica de Barrido
Universidad Carlos Il de Madrid. 4-8 de noviembre de 2013

Transmission Electron Microscoy
14 European Vacuum Conference, Salamanca 24-24 de Septiembre de 2010. Profesor Invitado



3.5 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS

Titulo:  Estructura, mecanismos de crecimiento y propiedades de peliculas ultradelgadas de
YBa2Cu307-x en superredes de YBa2Cu307-x /PrBa2Cu307

Doctorando: Maria Varela del Arco

Universidad: Complutense de Madrid

Facultad / Escuela: Ciencias Fisicas

Afio: 2001

Calificacion : Sobresaliente cum laude. Premio extraordinario de Doctorado

3.6 PROYECTOS FIN DE CARRERA DIRIGIDOS

Titulo: Caracterizacion estructural mediante microscopia electronica de transmisién de aleaciones
de vanadio-titanio

Alumno: José Maria Borja Fernandez Pedrosa

Universidad: Carlos I

Facultad / Escuela: Escuela Politécnica Superior

Ano: 1999

Calificacion: Matricula de Honor



4. MATERIAL DOCENTE ORIGINAL- PUBLICACIONES ELECTRONICAS

Asignatura: Fisica de Materiales Il — 4° Curso Ingenieria Industrial
Unidades Didacticas —Fisica de Materiales ||

Apuntes paginas: 1-350

https:// Campusglobal.uc3m.es

Asignatura: Fisica | — 1° Curso Ingenieria Industrial
Unidades Didacticas —Fisica |

Apuntes paginas: 1-340

https:// Campusglobal.uc3m.es

Asignatura: Microscopia Electronica de Barrido. Master en Ciencia e Ingenieria de Materiales
Unidades Didacticas — Microscopia Electronica de Barrido

Apuntes paginas 1-90

https:// Campusglobal.uc3m.es

Asignatura: Microscopia Electronica de Transmision. Master en Ciencia e Ingenieria de
Materiales

Unidades Didacticas — Microscopia Electronica de Transmision

Apuntes paginas 1-125

https:// Campusglobal.uc3m.es

Asignatura: Mecénica y Termodinamica- 1° ITl Electricidad
Unidades Didacticas — Mecéanica y Termodindmica
Apuntes paginas 1-315

https:// Campusglobal.uc3m.es (hasta el curso 2007-08)

Asignatura: Physics | — 1° Curso Grado bilingiie Tecnologias Industriales
Unidades Didacticas —Physics |

Apuntes paginas: 1-340

https:// Campusglobal.uc3m.es



5.. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

5.1 LINEAS DE INVESTIGACION

o Carecterizacién de materiales de interés tecnoldgico mediante microscopia electronica de
transmision. 2203.04

¢ Nanoestructuras semiconductoras (crecimiento y propiedades 6pticas)
Codigos UNESCO:221102/221103/221124/220914

o Caracterizacion mediante microscopia electrénica de transmision de alta resolucién de intercaras.
Aleaciones metalicas
Codigos UNESCO: 2203.04/3307.14

o Caracterizacion mediante microscopia electrénica de transmisién de alta resolucién de intercaras
metal-semiconductor. Crecimiento de Siliciuros
Codigos UNESCO: 2203.04/3307.14

o Crecimiento de capas epitaxiales de GeSi Tipo-p. por epitaxia en fase solida. Aplicacion en
dispositivos de I.R. Caracterizacion mediante microscopia electrénica de transmision de alta
resolucion.

Codigos UNESCO: 220909/ 2203.04

Caracterizacdn mediante microscpia electronica de transmisidn de alta resolucién de
superconductores de alta temperatura (crecimiento y propiedades eléctricas)
221102/221103/221124/220914

e Difusion en sélidos
Codigos UNESCO: 221108



5.2 PARTICIPACION EN PROYECTOS DE I+D FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PUBLICAS.
(nacionales y/o internacionales)

1.

Titulo del proyecto:

Estudio de la Microcatodoluminiscencia de defectos en MgQO y GaP.

Entidad financiadora: Instituto de Estudios Nucleares.

Entidades participantes: Universidad Complutense de Madrid Junta de Energia Nuclear
Duracion, desde:1979  hasta: 1981

Investigador principal: J. Piqueras

Titulo del proyecto:

Estudio de defectos cristalinos en dxidos alcalinoterreos y en semiconductores IlI-V. Propiedades de
luminiscencia.

Entidad financiadora: C.A.I.C.Y.T.

Entidades participantes: Universidad Complutense de Madrid

Duracion, desde:1980  hasta: 1982

Investigador principal: J. Piqueras

Titulo del proyecto:

Novel Materials for Tunable Lasers.

Entidad financiadora: D.A.R.P.A. (Department of Defense U.S.A.).
Entidades participantes: Oak Ridge National Laboratory
Duracion, desde:1985  hasta: 1986

Investigador principal: Y. Chen

Titulo del proyecto:

Estudio de defectos en diferentes 6xidos iénicos. Problemas relacionados con la presencia de
Hidrégeno.

Entidad financiadora: C.A.I.C.Y.T.

Entidades participantes:Universidad Complutense de Madrid

Duracion, desde:1985  hasta: 1987

Investigador principal: R. Gonzélez

Titulo del proyecto:

Caracterizacion de defectos en semiconductores IlI-V.
Entidad financiadora: Accién integrada Hispano-Alemana
Entidades participantes: U.C.M. - Universidad de Duisburg
Duracion, desde:1989  hasta: 1990

Investigador principal: J. Piqueras

Titulo del proyecto:

Caracterizacion de defectos y heteroestructuras en Semiconductores IlI-V. Utilizando técnicas de haz de
electrones

Entidad financiadora: Fundacion Volkswagen

Entidades participantes:

Duracion, desde:1990  hasta: 1991

Investigador principal: J. Piqueras

10



7.

10.

1.

12.

Titulo del proyecto:

Caracterizacion de heteroestructuras de materiales Ill-V con parametros de red desajustados
mediante microscopia electronica de transmisién de alta resolucion

Entidad financiadora: Accién integrada Hispano-Alemana

Entidades participantes: U.C.M.- K.F.A Jilich

Duracion, desde:1990  hasta: 1991

Investigador principal: C. Ballesteros

Titulo del proyecto:

Caracterizacion mediante Microscopia Electronica de transmision de heterouniones Superconductor-
Aislante. Aplicaciones al desarrollo de dispositivos.

Entidad financiadora: Proyectos de Investigacién precompetitivos. U.C.M

Entidades participantes: UCM

Duracion, desde:1992  hasta: 1993

Investigador principal: C. Ballesteros

Titulo del proyecto:

Crecimiento de capas epitaxiales de GeSi tipo-p altamente dopadas por epitaxia en fase sélida.
Entidad financiadora: C.I.C.Y.T

Entidades participantes: UPM, U. Carlos III,UCM

Duracion, desde:1992  hasta:1995

Investigador principal: T. Rodriguez

Titulo del proyecto:

Corriente critica y campo magnético en peliculas y multicapas de superconductores de alta Tc:
mecanismos de anclaje de flujo magnético y comparacion con superconductores clésicos

Entidad financiadora: C.I.C.Y.T

Entidades participantes: UCM, U Carlos IlI

Duracion, desde:1996  hasta:1999

Investigador principal: J. L. Vicent

Titulo del proyecto:

Obtencién por cristalizacién en fase sélida de capas delgadas policristalinas de SiGe a partir de material
amorfo depositado por LPCVD para su aplicacion a pantallas de cristal liquido.

Entidad financiadora: C.I.C.Y.T.

Entidades participantes:UPM, U Carlos Il

Duracion, desde:1996  hasta:1999

Investigador principal: ~ T. Rodriguez

Titulo del proyecto:

Mejora de las propiedades triboldgicas de aleaciones de V-Ti y V-Ti —Cr mediante implantacion
ionica.

Entidad financiadora: C.I.C.Y.T.

Entidades participantes:CSIC, U Carlos Ill. Asociacion de la Industria Navarra

Duracion, desde:2000 hasta:2003

Investigador principal: ~ E. Roman

11



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Titulo del proyecto:

Optimizacion de las caracteristicas electricas y morfologicas de aleaciones de SiGe policristalino
sobre vidrio para su aplicacion en la realizacion de transistores de pelicula delgada en pantallas
planas de cristal liquido

Entidad financiadora: CICYT

Entidades participantes: U.P.M, U. Carlos Il

Duracion, desde 2000  hasta:2002

Investigador principal:  T. Rodriguez.

Titulo del proyecto:

Ayuda para la adquisicién de infraestructura cientifica. Microscopio electrénico de alta resolucion
Entidad financiadora: C.A.M

Entidades participantes:U Carlos |lI

Duracion, desde:2000  hasta:2001

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

330.556,66 Eur.

Titulo del proyecto:

CP02-LABMET (Laboratorio Microscopia Electrénica de Transmisién) Subprograma
INFRAESTRUCTURA C-T (Fondos CAM) - Contrato-Programa de Investigacion CAM-UC3M 2000-
2003.

Entidad financiadora: C.A.M-Direccion General de Investigacion

Entidades participantes:U Carlos IlI

Duracion, desde:2000  hasta:2003

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

64.696,48 Eur.

Titulo del proyecto:

Microscopio electrénico de alta resolucién. Cofinanciacién infraestructura CAM
Entidad financiadora: C.A.M

Entidades participantes:U Carlos IlI

Duracion, desde:2000  hasta:2001

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

110.185,55 Eur.

Titulo del proyecto:

Ayuda para la adquisicién de un equipo digital de registro de imégenes para microscopia electrénica
de transmisién PN2000-2003 Acciones Especiales

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Direccion General de Investigacion
Entidades participantes:U Carlos Il

Duracion, desde:2002  hasta:2003

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

42.460,00 Eur.

Titulo del proyecto:

Ayuda para la adquisicion de infraestructura cientifica: Caracterizacion por microscopia electronica
analitica y de alta resolucion de los procesos de precipitacion y de las fronteras matriz-particula de
refuerzo en materiales compuestos de matriz de Ti preparados por técnicas in-situ

Entidad financiadora: C.A.M

Entidades participantes:U Carlos Il

Duracion, desde:2001  hasta:2002

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

70.150,13 Eur

12



19.

20.

21.

22.

23.

24.

Titulo del proyecto:

Nanoestructuras de SiGe para aplicaciones electronicas y foténicas.Subproyecto 1
Entidad financiadora: CICYT

Entidades participantes: U.P.M, UAM, UVA, UB, U. Carlos Il

Duracion, desde 2002 hasta:2005

Investigador principal:  T. Rodriguez

Titulo del proyecto:

Recubrimientos de baja emision secundaria para evitar el efecto multipacto en instrumentos de RF de
alta potencia en el espacio. Subproyecto 2

Entidades participantes: UAM, ICM-CSCIC, U. Carlos Il

Duracion, desde 2002  hasta: 2005

Investigador principal:  C. Ballesteros

77.625,00 Eur.

Titulo del proyecto:

CPO04-LABMET (Laboratorio Microscopia Electronica de Transmision) Subprograma
INFRAESTRUCTURA C-T (Fondos CAM) - Contrato-Programa de Investigacion CAM-UC3M 2000-
2003. Prérroga 2004

Entidad financiadora: C.A.M-Direccion General de Investigacion

Entidades participantes:U Carlos |lI

Duracion, desde:2003  hasta:2004

Investigador principal:  C. Ballesteros

11.544,00 Eur

Titulo del proyecto:

CPO05-LABMET (Laboratorio Microscopia Electronica de Transmisién) Subprograma
INFRAESTRUCTURA C-T (Fondos CAM) - Contrato-Programa de Investigaciéon CAM-UC3M 2000-
2003. Prérroga 2004

Entidad financiadora: C.A.M-Direccién General de Investigacion

Entidades participantes:U Carlos IlI

Duracion, desde:2005 hasta:2007

Investigador principal: ~ C. Ballesteros

120.660,00 Eur

Titulo del proyecto:

Crecimiento de nanoetructuras multicapa de SiGe/SiO; y postratamientos para mejorar sus
propiedades fotonicas y electrénicas. Subproyecto 1

Entidad financiadora: CICYT

Entidades participantes: U.P.M, UAM, UVA, UB, U. Carlos IlI

Duracion, desde 2005  hasta: 2007

Investigador principal:  T. Rodriguez

Titulo del proyecto: Desarrollo y caracterizacion de Nanoestructuras de Si/HfO2/NC- SiGe/SiO; para
su aplicacion en memorias

Entidad financiadora: MEC

Entidades participantes: UPM, Univ. Lisboa, Univ. Carlos llI

Solicitado: Accion Integrada-Portugal

Coordinador: T. Rodriguez

13



25.

26.

27.

28.

1.
2.

Titulo del proyecto: Nuevos enfoques para el crecimiento de Nanohilos de SiGe modulados
en composicion orientados a nuevos dispositvos

Entidad financiadora: MEC-MAT2007-66181-C03-01

Entidades participantes: UPM, UVA, Univ. Carlos IlI

Duracion, desde 2007 hasta:2010

Cuantia de la subvencién: 110.000,00 Eur

Coordinador: T. Rodriguez

Titulo del proyecto: Crecimiento y caracterizacion de. heteroestructuras de nanohilos de SiGe:
aspectos eléctricos y térmicos

Entidad financiadora: MICINN-MAT2010-20441-C02-02

Entidades participantes: UPM, UVA, Univ. Carlos IlI

Duracién, desde 2011 hasta: 2013 ampliado hasta 2014

Cuantia de la subvencion: 50.000,00 Eur (Proyecto 1) 50.000,00 Eur (Proyecto 2)
Coordinador: Juan Jiménez Lopez (UVA)

Investigador Principal Proyecto 1: Juan Jiménez Lopez

Investigador Principal Proyecto 2: Andrés Rodriguez

Titulo del proyecto: Solicitud de ayuda econémica para la reparacién del microscopio
electrénico de transmision de alta resolucién del LABMET

Entidad financiadora: MICINN-MAT 2008-2011 MAT2011-13333-E

Entidades participantes: UPM, UVA, Univ. Carlos |l

Duracion, desde 2011 hasta: 2012

Cuantia de la subvencion: 30.000,00 Eur

Investigador Principal: Carmen Ballesteros

Titulo del proyecto: High Strenght Light Metals with Increased Ductility
Entidad financiadora: ERANET- MATERA+ CAM-DIR.GENERAL
INVESTIGACION

Entidades participantes: UPM, UVA, Univ. Carlos IlI

Duracién, desde 2011 hasta: 2012

Cuantia de la subvencién: 20.000,00 Eur

Investigador Principal: Begofia Savoini

Redes Europeas

EFDA2012-4648 07/02/2012-13
RED TECNOFUSION
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5.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EMPRESAS. PARTICIPACION EN CONTRATOS

1.

Titulo del contrato/proyecto: Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia
técnica/ apoyo Tecnologico:

Analisis y caracterizacion de dispositivos microelectronicos.

Tipo de contrato: Investigacion

Empresa financiadora: Telettra Espafia S.A.

Entidades participantes: Telettra Espafia S.A., UCM

Duracion, desde:1990  hasta: 1991

Investigador responsable: C. Ballesteros

Titulo del contrato/proyecto: Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia
técnica/ apoyo Tecnoldgico:

Analisis y caracterizacion de Muestras mediante Microscopia Electronica de

Transmision en el LABMET

Tipo de contrato: Investigacion

Empresa financiadora: IMDEA MATERIALES.

Entidades participantes: IMDEA MATERIALES-Universidad Carlos Il de Madrid

Duracion, desde: 13-01-2010 hasta: 12/01/2011

Investigador responsable: C. Ballesteros

Titulo del contrato/proyecto: Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia
técnica/ apoyo Tecnoldgico:

Analisis y caracterizacion de Muestras mediante Microscopia Electronica de

Transmision en el LABMET

Tipo de contrato: Investigacién

Empresa financiadora: Instituto de Energia Solar-(UPM)

Entidades participantes: Instituto de Energia Solar-(UPM)-Universidad Carlos IIl de Madrid

Duracion, desde: 2010 hasta: 2011

Investigador responsable: C. Ballesteros

Titulo del contrato/proyecto: Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia
técnica/ apoyo Tecnoldgico:

Anélisis y caracterizacion de Muestras mediante Microscopia Electronica de

Transmision en el LABMET

Tipo de contrato: Investigacion

Empresa financiadora: IMDEA MATERIALES.

Entidades participantes: IMDEA MATERIALES-Universidad Carlos Ill de Madrid

Duracion, desde: 23-01-2011 hasta: 24/01/2013
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| simposio ibérico de Fisica da Materia condensada

Lisboa, Portugal 19-22 Septiembte (1983)

Cathodoluminescence emission from crystalline LiNbO3 (poster)
Materials Research Society Symposium
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By Atomic Layer Molecualr Beam Epitaxy (poster)
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Seattle (EEUU) 12-16 Marzo de (2001)

lon beam analysis of the segregation and solubility of iridium in silicon (oral)

A. Aimendra, A. Rodriguez, T. Rodriguez, A. Kling, M. F. da Silva, J. C. Soares, C. Ballesteros.
15th International Conference on lon Beam Analysi. Incorporating the 12th AINSE conference on
Nuclear Techniques of Analysis

Cairns, Australia 15-20 Julio (2001)

Surface mechanical effects of Nitrogen implantation Vanadium and Vanadium alloys (oral)

J.A. Garcia, R. Rodriguez, R. Sénchez, A. Medrano, M.Rico, C.Ballesteros, M. Varela, D. Céceres,
|.Vergara, E. Roman, J.L. de Segovia.

12th International Conference on Surface Modification of Materials by lon Beams

Marburg, Germany 9-14 Septiembre (2001)

Tribological study of vanadium based alloys ion implanted at low energy-high temperature (oral)

J.A. Garcia, R. Rodriguez, R. Sanchez, A. Martinez, C.Ballesteros, M. Varela, D. Caceres, |.Vergara.
7th European Vacuum Conference and 3rd European topical conference on hard coatings

Madrid, 17-20 Septiembre (2001)

Study of the influence of the substrate temperature on the production of nancrystalline silicon quantum
dots by ion beam sputtering (poster)

R. Gago, L. Vazquez, R. Cuerno, M. Varela, C. Ballesteros, J.M. Albella

Trends in Nanotechnology (TNT) 2001

Segovia 3-7 Septiembre (2001)

Effects of epitaxial strain on doping in YBa,Cu307./PrBa;Cus07 superlattices (poster)

M. Varela, D. Arias, Z. Sefrioui, C. Ledn, S.J. Pennycook, C. Ballesteros and J. Santamaria
2000 Materials Research Society Fall Meeting.

Boston 25-30 Noviembre ( 2001)

Formation of SiGe nanoparticles by dry and steam thermal oxidation of thin polycrystalline layers
(poster)

M. I. Ortiz, C. Ballesteros, J. Sangrador, A. Rodriguez, T. Rodriguez, M. Avella, P. Martin, J. Jiménez
2002 Materials Research Society Fall Meeting.

Boston 2-6 Diciembre (2002)

Grain nucleation by rapid thermal annealing for the solid phase crystallization of SiGe films (poster)
A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, C. Ballesteros

E-MRS 2002 Spring Meeting

Strasbourg (France), 18-21 Junio (2002).

Microstructure changes induced by low-energy high-temperature nitrogen ion implantation on
vanadium-titanium alloys. (poster)

M. Varela, J.A. Garcia, R. Rodriguez, D. Caceres and C. Ballesteros

Nanothec 2003 nanotechnology conference and trade show

San Francisco 23-27 Febrero (2003)
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

SiGe nanoparticles formation by thermal oxidation of thin polycrystalline SiGe layers.

M. 1. Ortiz, C. Ballesteros, M. Avella, P. Martin, J. Jiménez, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez
(poster) 1stinternational Meeting on Applied Physics. APHYS-2003

Badajoz 13-18 Octubre (2003)

SiGe/SiO2 (LTO) multilayers fabricated by LPCVD for electronic and optoelectronic applications
A.Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, M. |. Ortiz, C. Ballesteros, A. Kling. (poster)

18t international Meeting on Applied Physics. APHYS-2003

Badajoz 13-18 Octubre (2003)

Controlled fabrication by LPCVD of luminescent SiGe/SiO; (LTO) very thin multilayers (poster)
A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, M. Avella, A..C. Prieto, J. Jiménez, M. I. Ortiz, C.
Ballesteros

2003 Materials Research Society Fall Meeting.

Boston 1-5 Diciembre (2003)

Luminescent Nanostructures Based On Sige Nanoparticles Embedded In An Oxide Matrix

M. I. Ortiz, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, M. Avella, J. Jiménez, C. Ballesteros (poster)
Trends in Nanotechnology. TNT2004

Segovia 13-17 Septiembre (2004)

Electron microscopy and magnetic characterization of V.Zr superconductor

L.S Gémez, A. Mufioz, M.A. Monge, C. Kanyinda-Malu, J.M.Riveiro, and C. Ballesteros (poster)
13t European Microscoy Congress. EMC 2004

Antwerp 22-27 Agosto (2004)

“In situ” nanocomposite formation in low-energy nitrogen ion implanted vanadium-titanium alloys. The
role of sample temperature on the microstructure and tribological properties
M.I.Ortiz, J.A. Garcia, M.Varela, J.P. Riviere R. Rodriguez, C. Ballesteros (oral)
2005 Materials Research Society Spring Meeting.
San Francisco 28 Marzo-1Abril (2005)

Role of the SiO2 Buffer Layer Thickness in the Dry Oxidation of Si/SiO2/SiGe Structures

M. I. Ortiz, A. Kling, A. C. Prieto, A. Rodriguez, T. Rodriguez, J. Jiménez, C. Ballesteros, J. C. Soares
17th International Conference on lon Beam Analysis

Sevilla, Spain 26Junio - 1Julio (2005).

Combined RBS and REM Characterization of Nano-SiGe layers Embedded in SiO;

A. Kling, M. I. Ortiz, J. Sangrador, A. Rodriguez, T. Rodriguez, C. Ballesteros, J. C. Soares
17th International Conference on lon Beam Analysis

Sevilla, Spain 26Junio - 1Julio (2005).

New method for ‘in situ” nanocomposite formation in low-energy nitrogen ion implanted V-Ti alloys
M.I.Ortiz, J.A. Garcia, M.Varela, J.P. Riviere, R. Rodriguez, C. Ballesteros_ (Invitada)

14t International Conference on Surface Modification of Materials by lon Beams

Kusadasi, 4-9 septiembre (2005).

Temperature- dependent Tribological improvements in low- energy nitrogen ion implanted vanadium-
titanium alloys

C. Ballesteros, M.I.Ortiz, M.Varela J.A. Garcia, R. Rodriguez, J.P. Riviére (oral)

World Tribology Congress Il

Washington, D.C. 12-16 Septiembre (2005)
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50.

51.

52.

53.

oz

55.

56.

57.

58.

59.

Growth by LPCVD, crystallization and characterization of SiGe nanoparticles for nanoelectronic
devices.

M. I. Ortiz, J. Sangrador, A. Rodriguez, T. Rodriguez, A. Kling, N. Franco, N. P. Barradas, C.
Ballesteros. (poster)

2005 Trends in nanotechnology

Oviedo (2005) 29 Agosto — 2 Septiembre (2005)

Rapid thermal crystallization of amorphous SiGe nanoparticles deposited by low pressure chemical
vapour deposition

M. I. Ortiz, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, A. C. Prieto, J. Jiménez, C. Ballesteros (poster)
Materials Research Society 2005 Fall Meeting. November 28-December 2 (2005) Boston,
Massachusetts, USA

Production of Cu nanodots by ion sputtering Cu on mechanical polished (110) Si-Substrates

C. Ballesteros, A. Rodriguez and T. Rodriguez (poster)

2006 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show, May 7-11, 2006, Boston, Massachusetts,
USA.

New insights into the nucleation mechanism of TFA derived YBCO films

J. Gézquez, F. Sandiumenge, M. Coll, N. Roma, A. Pomar, N. Mestres, T. Puig, X. Obradors, C.
Ballesteros and M.J. Casanove (oral)

Materials Research Society 2006 Spring Meeting. April 17-21, 2006, San Francisco, U.S.A.

Optimization of the luminescence emission in nanocrystallineSiGe/SiO2 multilayers.

A. Rodriguez, M. I. Ortiz, J. Sangrador, T. Rodriguez, M. Avella, A. C. Prieto, J. Jiménez, A. Kling, C.
Ballesteros (poster)

Trends in Nanotechnology (2006), September 4-8 (2006) Grenoble, Francia

Luminescence in multilayers of SiGe nanocrystals embedded in SiO;

M. Avella, A. C. Prieto, J. Jiménez, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, M. I. Ortiz, C.
Ballesteros, A. Kling. (oral)

Materials Research Society 2006 Fall Meeting. November 27-December 1 (2006) Boston,
Massachusetts, USA

Structural stability of SiGe nanoparticles under “in situ” electron beam irradiation in TEM

M. I. Ortiz, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez, C. Ballesteros (oral)

Electron Microscopy and Analysis Group Conference 2007. September 3-7 (2007) Glasgow,
Inglaterra

A. Kling, A. Rodriguez, J. Sangrador,M. I. Ortiz, T. Rodriguez, C. Ballesteros, J. C. Soares
Combined grazing incidence RBS and TEM analysis of luminescent nano-SiGe/SiO2 multilayers.
18 International Conference on lon Beam Analysis. 23-9-07/28-9-07. Hyderabad, India.

A. Rodriguez, B. Morana, J.Sangrador, T. Rodriguez, A. Kling, M. I. Ortiz, C. Ballesteros

Formation of Ge nanocrystals and evolution of the oxide matrix in annealed LPCVD SiGeO films.

9th International Workshop on Beam Injection Assessment of Microstructures in Semiconductors. 29-
6-08/3-7-08. Toledo, Espafia.

C. Ballesteros

Transmission Electron Microscopy in nanostructures

ICCE-16. Annual Internacional Conference on Composites/nano Engineering. July 20-26(2008)
Kunming China
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60

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

. C. Ballesteros, M.I. Ortiz, B. Morana, A.Rodriguez, T. Rodriguez
TEM characteriztion of nanostructures formed from SiGeO films: Effect of Electron Beam irradiation
EMC 2008 14th European Micrsocpy Congress 1-5 September (2008) Aachen Alemania.

M. Luzon, T. Corrales, V. San Miguel, C. Ballesteros, C.Peinado

Self-assembly of temperature-sensitive triblock copolymers based on poly[oligo(ethylene glycol)
methacrylate] and poly (e-caprolactone)

Frontiers in Polymer Science. International Symposium Celebrating the 50 Anniversary of the
Journal Polymer. Mainz, Alemania June 7-9 (2009)

Rodriguez, A; Morana, B; Sangrador, J; Rodriguez, T; Kling, A; Ortiz, MI; Ballesteros, C

Formation of Ge nanocrystals and evolution of the oxide matrix in as-deposited and annealed LPCVD
SiGeO films

9th International Workshop on Beam Injection Assessment of Microstructure in Semiconductors.
Toledo, SPAIN

JUN 29, 2008-JUL 03, 2009

A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodrifguez, C. Ballesteros, A.C. Prieto, J. Jiménez
SiGe Nanowires Grown by LPCVD: Morphological and Structural Analysis.
2010 MRS Spring Meeting Symposium P. San Francisco 2010.

M. Monasterio, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodrifguez, M. J. Hernandez, C. Ballesteros.

SiGe Nanowires Grown by VLS method unsing Ga-Au catalysts.

X International Conference on Nanostructured Materials, NANO 2010 Roma, Italy 13-19 September
2010.

A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez and C. Ballesteros
Characterization of SiGe nanowires using TEM-STEM techniques
17International Microscopy Congress. IMC-17 Rio de Janerio, Brasil 20-25 September 2010

L. Lépez-Pavén and E. Lopez-Cuellar and A. Torres-Castro and C. Ballesteros and C. José de Araujo
Effect of the deposition rate on thin films of CuZnAl obtained by thermal evaporation
XIX International Materials Research Congress 2010, 15 — 19 August, Cancuin, Mexico

Manuel Monasterio, Andres Rodriguez, Tomas Rodriguez and Carmen Ballesteros;
Individualization and Electrical Characterization of SiGe Nanowires.
2011 MRS Fall Meeting & Exhibit. November 28 - December 2, 2011, Boston, EEUU

Manuel Monasterio, Andres Rodriguez, Tomas Rodriguez and Carmen Ballesteros
SiGe Nanowires Grown by LPCVD Using Ga-Au Catalysts.
2011 Fall Meeting & Exhibit. November 28 - December 2, 2011, Boston, EEUU

J Anaya, J. ; Torres, A; Jiménez, J.; Rodriguez,A.; Rodriguez, T.; Ballesteros, C.

Raman spectroscopy in Group IV nanowires and nanowire axial heterostructures

Materials Research Society 2013 Fall Meeting. Lugar: Boston, Massachusetts, EE. UU. Fechas: 1-12-
13/6-12-13. Presentacion: Oral

Anaya, J. ; Jiménez, J.; Rodriguez,A.; Rodriguez,T.; Ballesteros, C

SiGe nanowires: a microRaman spectroscopy characterization.

Materials Research Society 2012 Fall Meeting. Lugar: Boston, Massachusetts, EE. UU. Fechas: 25-
11-12/30-11-12. Presentacion: Oral
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71.

72.

Galiana, B.; Oprea,B.; Y.Huttel, Y.; Ballesteros C

Tem Characterization of Fe-B Nanoparticles Formed By Gas Aggregation

Microscopy at the Frontiers of Science 2013 (MFS2013). Tarragona, 17 - 20 sept 2013. Presentacién
oral.

J. Anaya, A. Torres, J. Jimenez, C. Prieto, A. Rodriguez, T. Rodriguez, C. Ballesteros

Enhanced Signal Micro-Raman Study of SiGe Nanowires and SiGe/Si Nanowire Axial Heterojuntions
Grown Using Au and Ga-Au Catalysts

Materials Research Society 2014 Fall Meeting. Lugar: Boston, Massachusetts, EE. UU

5.7.2 CONGRESOS NACIONALES

1.

Efecto del haz de electrones en MgO en el microscopio electronico de barrido.
XVIII Reunién Bienal de la R.S.F.Q.

Ballesteros, J. Piqueras y J. Llopis

Burgos 28 de Septiembre — 3 Octubre (1980)

Analisis espectral de la catodoluminiscencia en MgO indentado.
C. Ballesteros, J. Llopis y J. Piqueras

IV Congreso del G.E.F.E.S.

Segovia Junio (1981)

Caracterizacion de precipitados metalicos en 6xido de magnesio
C. Ballesteros y R. Gonzalez

Primera Reunién Nacional de Grupos de Estado Sélido

El Escorial 13 -15 Octubre (1987)

Espesor critico y distribucion de defectos en capas de SiixGey crecidas por epitaxia en fase sélida y
liquida sobre Si (100)

C. Ballesteros, A. Rodriguez, T. Rodriguez, R. Serna, C. N. Afonso

XVIII Reunién Bienal de la SEME.

Toledo, 15 -18 Abril (1997)

Caracterizacion estructural de aleaciones de V-Ti. Procesos de precipitacion
Fernandez, M. Varela, T. Leguey, A. Mufioz, C. Ballesteros y R. Pareja

XIX Reunién Bienal de la SEME

Murcia, 28-30 Abril (1999)

Anélisis mediante TEM de la cristalizacion en fase solida de capas de SiGe sobre SiO; y vidrio
J. Olivares, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez y C. Ballesteros

XIX Reunion Bienal de la SEME

Murcia 28-30 Abril (1999)

Mejora de las propiedades tribologicas de aleaciones V-Ti mediante implantacion idnica

8° Congreso Nacional de tratamientos térmicos y de superficie.

R. Rodriguez, J. Garcia, R. Sanchez, A. Medrano, M. Rico, C. Ballesteros, M. Varela, D. Caceres, .
Vergara.

Barcelona, Espafia. 20-22 Junio 2000.

Evidencia del crecimiento bloque a bloque de capas ultradelgadas de YBa,CusOz.4 en superredes de
YBaQCU307.d/ PI’BGQCU307

M.Varela, W. Groger, D. Arias, Z. Sefrioui, C. Ledn, C. Ballesteros, K.M. Krishnan, J. Santamaria
Reunién Nacional de Fisica del Estado Sélido (GEFES) de la Real Sociedad Espafiola de Fisica
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Madrid, 7-9 de Febrero de 2001

MBE- grown AlxGa1.xN/GaN Distributed Bragg Reflectors fro Green Resonant Cavity LEDs.

S. Fernandez, F.B. Naranjo, F. Calle, E. Calleja, M. Varela, A.R. Landa-Canovas, C. Ballesteros
22 Reunién Espafiola de Optoelectrénica. OPTOEL 01.

Barcelona, 16-18 julio 2001

Técnicas de mejora estructural de capas de SiGe obtenidas por cristalizacién en fase sélida
A. Rodriguez, T. Rodriguez, J. Sangrador, C. Ballesteros,
VIl Congreso Nacional de Materiales

Madrid, 16 — 18 de octubre de 2002

Temperature-dependent nancomposite formation in low-energy nitrogen ion implanted vanadium-
titanium alloys.

M.L.Ortiz, J.A. Garcia, R. Rodriguez, M.Varela, C. Ballesteros

16 Workshop CSIC

Madrid, 16-17 Febrero (2005)

IR laser Induced Gas-Phase deposition of iron Nanoparticles embedded in a Polymeric matrix
L. Diaz, M. Santos, C. Ballesteros and J.Pola

2nd NanoSpain Worshop

Barcelona 14 -17 marzo (2005)

Caracterizacion mediante Microscopia Electronica de Transmision de aleaciones de vanadio-titanio
implantadas con Nitrdgeno a baja energia y alta temperatura. Relacion entre estructura y propiedades
M.L.Ortiz, J.A. Garcia, M.Varela, J.P. Riviére R. Rodriguez y C. Ballesteros

XXII Reunion Bienal de la SME

Granada 28 de junio — 1 de julio de 2005

Estabilidad estructural de nanoparticulas de SiGe durante la irradiacién con el haz de electrones del
microscopio electronico de transmision

M.I.Ortiz, A. Rodriguez, J. Sangrador, T. Rodriguez y C. Ballesteros

XXIII Reunién Bienal de la SME

Bilbao, 3-6 de julio de 2007

Crystallization and diffusion of Ge induced by ‘in situ” TEM electron beam irradiation of SiGe O films.
Nanowriting

C. Ballesteros, M.1. Ortiz, J.A. Mier, A. Rodriguez, T. Rodriguez

Cost action CM0601 Electron Controlled Chemical Lithography- 24-CSIC Workshop

Avila 26-29 de Julio de 2009
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5.8 VALORACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Fuente: Web of Knowledge Junio 2014, tltimos 20 afios
Total de veces citado sin citas propias: 1085
Indice h: 16
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6. EXPERIENCIA EN GESTION DE I+D

6. 1 ORGANIZACION DE CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTIFICAS
o Titulo: X European Congress on Electron Microscopy. EUREM 92.
Tipo de actividad: Miembro del comité cientifico nacional
Fecha: Granada Septiembre 1992
o Titulo: 1% Jornada Monografica de Materiales: Materiales Magnéticos.
Instituto Alvaro Alonso Barba de Quimica y Materiales.

Tipo de actividad: Directora
Fecha: 5 Julio de 2000 Leganés

6.2 GESTION DE INVESTIGACION
Directora del Laboratorio de Microscopia Electronica de Transmision de la Universidad Carlos
[l de Madrid, LABMET. Laboratorio asociado a la Red de Laboratorios de la Comunidad de
Madrid

6.3 GESTION DOCENTE

o Miembro del Comité de Autoevaluacion de la Ingenieria Técnica Industrial de Electricidad de
la Universidad Carlos Ill de Madrid. (2002)

o Miembro del Comité de Autoevaluacion del Departamento de Fisica de la Universidad
Carlos 1l de Madrid. (2002)

o Coordinadora de la asignatura Fisica de Materiales Il (Ingenieria Industrial 4° curso)

o Coordinadora de la asignatura Mecanica y Termodinamica (Ingenieria Técnica Industrial de
Electricidad 1° curso)

o Coordinadora de la asignatura Microscopia Electronica de Transmsién (Doctorado/Master en
Ciencia y Tecnologia de Materiales)

6.4 GESTION UNIVERSITARIA
o Miembro electo del Claustro de la Universidad Carlos Ill de Madrid

o Miembro electo de la Junta de Escuela de la Escuela Politécnica Superior hasta el curso
2007/2008
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7. TRIBUNALES DE TESIS, TESINAS, REVALIDAS

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

"Caracterizacion por difraccién de Rayos X de heteroestructuras de semiconductores III-V.
Aplicacién al disefio de superredes tensadas para epitaxias de GaAs/Si".

Universidad Complutense de Madrid

Presentada por: Angel Mazuelas Esteban.

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

"Crecimiento de capas dopadas tipo p de SiGe sobre Si mediante epitaxia en fase sdlida para
su aplicacion en la fabricacion de detectores de infrarrojo lejano”.

Universidad Politécnica de Madrid

Presentada por: Andrés Rodriguez Dominguez

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:
"Depdsito y tratamiento de aleaciones de SiGe mediante técnicas de Laser UV".

Universidad de Vigo
Presentada por: Juan F. Castro Cal.

Miembro del tribunal de Proyecto fin de Carrera:

“Dependencia de la funcion dieléctrica con la temperatura en heteroestructuras
semiconductoras’

Universidad Carlos Il de Madrid

Presentada por: David Gonzélez Bejarano

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:
"Cinética de crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP".

Universidad Politécnica de Madrid
Presentada por: Alberto Almendra Sanchez

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

“Polarones en heteroestructuras semiconductoras: Efectos de geometria y tamafio en puntos
cuanticos”

Universidad Carlos Ill de Madrid

Presentada por: Clement kanyinda-Malu Kabiena

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

"Modificacion de las propiedades triboldgicas de aleaciones de vanadio-titanio mediante
implantacion iénica".

Universidad Publica de Navarra

Presentada por: José Antonio Garcia Lorente

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

"Discrete Models of dislocations in crystal lattices: Formulation, analysis and applications".
Universidad Carlos Il de Madrid

Presentada por: Ignacio Plans Beriso

Miembro del tribunal de Tesis Doctoral:

“La alumina como material aislante en la fusion termonuclear. Efecto de la incorporacion de
carbono en las propiedades fisicas”.

Universidad Carlos Ill de Madrid

Presentada por: Raquel Roman Chacén
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8. PARTICIPACION EN INTERCAMBIOS CIENTIFICOS

8.1 ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS (estancias continuadas superiores a un mes)
CLAVE: D = doctorado, P = postdoctoral, |=invitado, C = contratado, O = otras

O

Laboratorio Nacional de Oak Ridge

Localidad: Oak Ridge. Pais: U.S.A Fecha: Junio a Septiembre 1986 Duracién: 12 semanas
Tema: Nuevos Materiales Para Laseres Sintonizables

Clave: |

Universidad de Duisburg

Localidad: Duisburg. Pais: Alemania. Fecha: Julio 1989. Octubre 1989 Duracion: 5 semanas
Tema: Caracterizacion mediante STEM de superredes y heteroestructuras tensionadas en
materiales Ill-V

Clave: O (Acc. Integrada)

Universidad de Stanford (Dept. Mater. Sci. & Engineering)

Localidad: Palo Alto  Pais: U.S.A. Fecha: Junio a Septiembre 1990

Duracion: 12semanas

Tema: Microscopia Electronica de Alta Resolucion de heteroestructuras semiconductoras
Clave:l

Institut fiir Festkorperforschung KFA

Localidad: Julich. Pais: Alemania. Fecha: Julio 1991- Diciembre 1991. Duracién: 6 semanas
Tema: HRTEM de heteroestructuras tensionadas alternativamente. Superredes
GaAs/GaP/GaAs/InP

Clave:O (Acc. Integrada)

Institut fiir Festkorperforschung KFA

Localidad: Jilich. Pais: Alemania. Fecha: Febrero 1995. Duracién: 4 semanas

Tema: Andlisis por microscopia electrénica convencional y de alta resolucion de la estructura
de capas epitaxiales de Ge,Sixdepositado por SPE sobre Si (100). Detectores de infrarrojo.
Clave:O (Proy.Inves.)

8.2 ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS (estancias cortas)

o Surrey University Guildford (Inglaterra)

Department of Electronic and Electrical Engineering

Mayo 1995 (1 semana)

Analisis por microscopia electronica de transmision de los mecanismos de nucleacion y
crecimiento de siliciuros de Iridio a partir de Iridio depositado sobre substratos de Silicio (100),
en funcion de las tremperaturas de crecimiento.

Clave:O (Proy.Inves.)

Surrey University Guildford (Inglaterra)

Department of Electronic and Electrical Engineering

Abril 1996 (1 semana)

Microscopia electronica de transmision de Siliciuros de Iridio. Identificacion de fases.
Clave:O (Proy.Inves.)
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9. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS

Fisica del Estado Sdlido.
G.EFES.
Segovia, Septiembre 1980

Fisica de los Nuevos Materiales y Técnicas de caracterizacion de los mismos.

Universidad Internacional Menendez Pelayo
Santander, 11-15 de Julio de 1983.

Fusién Termonuclear por confinamiento magnético
Junta de Energia Nuclear
Madrid, 12-13 de Septiembre de 1983

Presente y Futuro de la Fisica de Defectos en Sélidos.
GEFES.
El Escorial, 2-3 de Mayo de 1984

Il Jornadas de Fusion Termonuclear
Junta de Energia Nuclear
Madrid, 1-2 de Octubre de 1984

Uso de aceleradores en la Ciencia de Materiales
G.EFES.
El Escorial, 19-20 de Octubre de 1987

Lase's 88. 12 Escuela de laseres de estado sélido
G.EF.ES.
Luarca, 12-16 de Septiembre de 1988

Seminario Comett-Euroform sobre materiales Ill-V
Asociacion Universidad Empresa. Euroform
Madrid, 6-10 de Marzo de 1989

A.S.l. Nato. Diffusion in Materials
Nato
Aussois, 12-25 de Marzo de 1989

Convergent beam electron diffraction
AW. S. Johnson. Centre for microscopy. Univ. Western Australia
Universidad Complutense de Madrid. Mayo 1991

| Simposio Leica
Universidad Auténoma de Madrid
Madrid, 16-17 de Junio de 1994

Cern Accelerator School. Introducction to Accelerator Physics
Baden bei Wien,
Austria 19-30 de Septiembre de 1994

La microscopie électronique quantitative
Université Libre de Bruxelles
Bélgica 18-19 de octubre de 2001.
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9. BECAS BOLSAS Y PREMIOS EN RELACION CON LA INVESTIGACION

Beca de la 4th Europhysical Topical Conference Lattice Defects in ionic crystals. Dublin, 1982

Beca de la U.LM.P. curso: Fisica de los nuevos materiales y técnicas de caracterizacién de los mismos.
Santander, 1983

Ayuda econémica de la International Conference in insulating crystals. Salt Lake City, 1984

Bolsa de viaje del M° de Educacion asistencia a la International Conference in insulating crystals. Salt
Lake City, 1984

Bolsa de viaje del M° de Educacién, traslado al Laboratorio Nacional de Oak Ridge, 1986
Bolsa de viaje Complutense para asistir a la NATO-ASI. Diffusion in Materials. Aussois, 1989
Ayuda econémica NATO-ASI. Diffusion in Materials. Aussois, 1989

Beca "Del Amo" (1990) estancia en la Universidad de Stanford

Beca de “Organization Européenne pour la recherche nucléaire” CERN:
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